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I . ) ^gtentansprUche 

Schtatunp znr autonatieohen Vinschaltung des Hochfrequenz- 
stromas von Hochfrequens-Koatfulrtionsceraten, 

gekennzeichnet durohs 

Zwei ?*uleitungen (l,2) f von denen die Zuleitunp (1) mit dem 
Potentiometer (F^) verbunden 1st, das nit 9einem anderen 
Anschlufl an dem Potential von 9 V liegt, und von d*»nen die 
Zuleitun* (2) Uber den Viderstand'R,,) an die rasis des Tran- 
sistors (T^) fUhrt. Von der Zuleitung (2) eeht dor V'iderstand 
(H^) zur Nulleitung der Spannungsquelle, Me Basis dee Tran- 
sistors^) ist Uber den ^ondensator^) seerdet. Der vollek- 
tor dee Transistors (T^ ) liegt Uber den Widerstand (R^ an 
+ 9 7. Der Emitter des Transistors f^) int eeerdct. j)er Kol- 
lektor des Transistors (T^) ist Uber das Potentiometer (P^) 
und den Viderstand (R^) mit der Basis des Transistors (T 2 ) 
verbunden. Der KollektoranschluB dieses Transistors fUhrt Uber 
das Relais (Rel) und die Diode (D^, die beide parallels schal- 
tet sind, sua Kollektor des Transistors (T^ ) surUek. Der emitter 
des Transistors (T 2 ) liegt auf + 9 V . Der Yerbindungspunkt des 
Potentiometers (Pg) und des Widerstandes (R^) ist Uber den Kon- 
denaator (Cg) geerdet. 

IT.) Verv/endung dor Schaltunjr nach Anspruch I zun -chalten von 
HochfrequenzstrBmen in HF-Koagulations£er&ton. 
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Sohaltung sur autoaatiachen Kinschaltunjc dea Hochirequenzetreaee 

von Hochfrequenz-RoaftulatlonagerBten. 

Die tfrfindung betrifft eine Sohaltung des Hochfrequenaatromee 
von nochfrenuenz-Koagulationageraten, die in der Chirurgie bub 
Verachlieflen von BlutgefSBen Verwenduns finden (s.P. Bipolatoren) 
Bei den derzeit luf den Markt befindlichen GerSten wird dabei der 
Koaeulntionastrom ateta durch meohaniaehe Schalter eingeechaltet. 
Sa hnndelt sich dabei entveder um Puflschalter Oder urn Schalter 
an Pinzettengriff . 

Pi#ae Art Schalter besitzen ffroBe Naohteile. Da der *ufiaehalter 
am Boden gelagert iat 9 muB er wie geaetzlich vorgeschrieben, ex- 
plosionsfreschUtzt auageftlhrt aein. Per Aufvand daftlr let erheblich, 
das GerSt verteuert sich, und die Bedienung ftthrt, wie die Praxia 
geseigt hat, besondera bei der Fu^achalter-Auaftihrung zur ^rratidung 
dea Betatigers* Der NachWl dea Schaltera am vinzettengriff liegt 
darin, da* die F^-tfinnchaltung mir. bei einem heatiraten Abstand 
der "inzettenachenkel mtfflich int. GeflBe v^rschiedener StHrke 
konnen deshalb nioht optimal koafmliert warden, Rin weiterer Wach- 
toil iat daa erhBhte Gewieht der Pinzette, waa die Handhabung be- 
sondera in der Mikrochirurgia eraohwert* Ferner beateht die Gefahr 
der Kontaktoxidation. 

Ber vorliegenden Frfindung liefrt deahalb die Aufgabe zu^Tunde, eine 
Schaltung8anordnung zu achaffen, die automatiach nach einer einatell** 
baren Verzttgerung den Hochfrecmenaetroa bei Gewebekontakt der Pin- 
zettenapitsen am gewUnachten Punkt eineohaltet. Die integrierte 
VerzBgerungaachaltung verhindert ein Dinschalten bei unbeabaiohtlgtea 
kurzea Gewebekontakt der Pinzettenapitien oder bei kurzen Manipulatio&en 
im Gewebe* 

Die Aufgabe wird durch die is Anapruch X angegebene Brfindung gel8et. 
Die erfindungageraaBe Sohaltung beaitzt den Vorteil, daf) ale einfaeh 
und damit billi? heratellbar iat und eine optiaale Handhabung der 
Koagul at i ona pi n i e t te ge wfilhr 1 e i a t e t . 
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FmiktloiMbMohralbung 

Bertlhren die Plnzettenspitsen das au veraohlle3ende Blutgef£B t 
so fliefit liber dae Potentiometer (F^, durch das Gevebe und 
liber den V/ideratand (Rg) ein Basissteusrstrom, der den Darling- 
tontransietor (T^) durchBcholtet. Der maximale Gevebestrou be- 
tr&gt dabei ca. 30 tUU 

Der negative Spannungssprune am Kollektor des Transistors (T^ 
wird erat nach einer entspreohenden Umladung des Kondensators (c 2 ) 
ttber das Totentiometer (P 2 ) und den Widerstand (R^) an der Basis 
des Transistors (T g ) virksam. Dieser Transistor sohaltet nan eben- 
falls naoh einer mittels des Potentiometers (P 2 ) einstellbaren 
VerzBgerung duroh t und es flieBt bo lan/?e Strom durch das Helai3 (Rel) 
vie der Transistor (T^) infolge Gevebekontakt der rjnzettenspitzen 
durohgeschaltet ist. vird die Pincette aus dem :owebe entfernt 9 so 
sperrt augenblloklich der Transistor (Tj) und das Helais (Rcl) failt 
ab f obvohl der Transistor (T 2 ) noch bis zur erneuten Umladunc des 
Kondensators (C 2 ) durohgeschaltet ist # ^as Helais (Rel) sohaltet 
ilber seine zugehbrigen Kontakte den HP-Koagulator nur dann oin f 
venn beide Transistoren durohgeschaltet sind f d.h. wonn die iin- 
zettenspitzen Gevebekontakt haben und eine-einstellbare VerzBcerunga- 
zelt abgelaufen ist.(UND-Funktion ) 

Die Widerstande (RgU.Bj) sovie der Kondensator (C 1 ) begrenzen den 
HP-3trom bei eingesohaltetem Ko adulator, der als Basisetrom des Tran- 
sistors (Tj) sus&tslioh virksam vird und vorhindern einrn "Hflteeffekt" 
der Sohaltung bei unterbrochenem Gevebekontakt der Pinzcttenspitzen. 
Die Diode (D^ sohfltst den Transictor (T 2 ) vor induktiven Ausschalt- 
spannungsspltsen. 

In einer berorsugten Ausbildunnsform let die Sohaltung vie folgt 
Aimensloniert t 

*, - 2,2 KOhm Pj „ 5 00 KOhm T 1 « BC 5 17 Darlington 

R 2 - 47 I0hm P 2 « 100 KOhm T ? » BC 251 

R, - 47 KOhm Cl » 1 uP Rel - 8 V* / 40 mA 1*Ein 

R 4 - 2,2 KOhm c ? . 100 uP ^ = | N 4H8 
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